
NAND Flash Drive
FSN8E-xxxxWxxxx

1.00



*1 出荷時の値となります。実容量はお客様の環境（フォーマット）によってこの値より小さくなることがあります。/

Capacity when shipped. The actual capacity (after formatting) in the user environment may be smaller than this  value.

シリーズ名/Series Name FSN8E-xxxxWxxxx

インタフェース/Interface PCI Express Gen4 x 4

フラッシュ/Flash Type 3D TLC

フォームファクタ/Form Factor M.2 2280

容量/Capacity 960GB～3,840GB

外形寸法/Package view(mm) 22.00 × 80.00 × 3.60

シーケンシャルリード・ライト/SequentialRead・Write(MB/s) 2,850 / 2,750

電源電圧/Power Supply 3.3V±5%

耐衝撃性/Shock resistance 14,709 m/s2 (1500G) (MAX)

耐振動性/Vibration resistance 160.0 m/s2 （16.4G）peak (10-2,000 Hz)

保存温度/Storage temperature
Standard Temperature:-40℃～85℃
Wide Temperature:-45℃～90℃

動作温度/Operating temperature
Standard Temperature:0℃～70℃
Wide Temperature:-40℃～85℃

TBW 750TB～4,060TB

No. HSXS23031-A01_FSN8E-xxxxWxxxx

-HTS custom


